
























专利名称(译) 有机发光二极管，显示面板和具有该有机发光二极管的显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20180254424A1 公开(公告)日 2018-09-06

申请号 US15/560745 申请日 2016-09-30

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
合肥鑫晟光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
合肥新盛光电科技有限公司.LTD.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
合肥新盛光电科技有限公司.
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摘要(译)

本申请公开了一种包括发光层的有机发光二极管;第一电子传输层，包括
在发光层上的第一电子传输材料;空穴清除层，包括在第一电子传输层的
远离发光层的一侧上的空穴清除剂材料;第二电子传输层包括在空穴清除
层一侧远离第一电子传输层的一侧上的第二电子传输材料。所述空穴清
除剂材料包括第一发光材料，所述第一发光材料能够通过辐射衰变将由
第一或第二电子传输层中的过量空穴产生的激子转换为基态。
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